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产产产产： CI1306双双AEC方方方方方方

更更更更方方更更更更：https://aiplatform.chipintelli.com

方方：启启启启

方方设设：20220904

产产产产：CI1306芯芯双双AEC方方方方方方，双双方方双双双双AEC回回回回回回回回回方方

备注：本参考设计仅供客⼾硬件开发时参考，因不同产品的外围电路、电气特性和可靠性要求不同，用⼾参考该设计时需根据具体产品的需求进⾏设计优化完善，

               并在量产前完成功能性能和可靠性的测试。如果在设计修改过程中有不清楚不确定的问题点，请联系启英泰伦FAE工程师。

声明：如客⼾⾃⾏删减设计，或产品应用环境、外围电路或系统电气特性超出参考设计正常指标范围带来的质量问题不在启英泰伦责任承担范围。    
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左MIC

晶晶晶晶晶晶晶晶晶晶：
1、选选12.288MHz无无晶晶，频频≤±10ppm，CL=15pF。
2、CL≠15pF时时时时时晶时，满满频频 ≤±10ppm即时。

PCB晶晶设设
1、晶晶晶晶晶晶晶晶晶晶晶晶晶晶晶无。
2、晶晶晶晶晶晶CI1306以晶晶以以以以。
3、保保晶晶保CI1306之之以晶之之之之之之之之，晶晶以晶
      区区之PCB B面面时面面面面面以晶面面。
4、晶晶晶晶之晶晶之。

5V 供晶
1、供晶5V±10%，纹纹<300mV,（4Ω/3W喇喇，晶电>500mA)，
2、R25晶D13组组组组组组晶晶，面时不不
3、若无FCC\CE认保认设，时面可可C25
4、输输晶无纹纹输输输输输，时面可可晶可晶时CA1。
5、若5V晶无电晶电供晶，时面可可D13、C25、CA1

PCB晶晶设设:
1、供晶供供供之TVS管、晶时电电电，晶晶靠组供晶供供靠靠靠靠，以以走走面TVS管、晶时，再再供保IC,功靠电面功晶晶。
2、晶无晶之以电电以以，建建建建15MIL。

模模模模模模

CI1306外外晶晶：
1、5V、AVDD、VDD33、VDD11引引供引晶靠靠引纹晶时。
2、PIN6、7、8、9、10预预预预预预外供靠靠，以以建晶晶预预。
3、晶晶IO供面口口5V晶电，应选晶晶时应应应应CI1306 datasheet。
4、IO供供5V晶电，软晶时靠应应软晶软软【【【【重设Readme【【【！软文软文文

PCB晶晶设设
1、晶无Pin引脚脚应引纹晶时之之以以电脚面输建10MIL。
2、以输以以认设电预预预（靠PCB BOTTOM之），以选建晶以以以以预预：
      TX0、RX0、5V、GND、MIC+、MIC-、SPK+、SPK-、PG_EN(PIN8) 

MIC输输靠靠晶晶晶晶晶晶晶晶
1、ESD晶晶输输靠靠靠靠，以以走走面ESD再走面晶时。
2、若ESD保面面到面以以，以以电脚走走20MIL。
3、ESD脚DGND再供供认设3个以个供之面个电个供之。
4、MIC输输靠靠供认输输晶晶再供输输输晶输输输输输输晶
      
各输输输输各各到输输，且认设面组且各各靠且之且且。

双MIC输输模模

1、DCDC晶晶和之和面应和走选选和和和时和和和和和之和面。
2、晶无电电：1.1V±5%，纹纹≤±25mV，晶电≥150mA。
PCB晶晶设设
1、引纹晶时晶晶晶无IC引引可可。布布满满布之布以设设
2、保保晶无保保之之之之之之之，面时面面面以不面之之面面，以以输之以晶。
3、晶晶晶电电电供之面个，同时时保保同晶，晶无以晶以以≥15mil。
4、FB且反面面不晶时引纹反再供。

晶晶：以产产面产产功产设设产晶晶晶晶时以不产，面有电之产产功产设设建建
内内供晶选外靠DC-DC晶晶，晶晶软晶认脚应注时注注输注内晶LDO
 //注注代时：软晶时靠应应软晶软软【【【【重设Readme【【【！软文软文文;
详详功产应详时不和和电详个保保详详详电软详详
https://platform.chipintelli.com

外外1.1V DCDC模模模模

功靠晶晶
1、输输应选根根之认设根根功靠保保之和面（详数预数靠数），并并并脚应之晶晶应应晶晶并并晶晶。
2、本应应晶晶本选AB类靠数功靠，实实应选根根输输根根之ESD之性设设根根D4/D5认设保预预详需。
3、MUTE以晶线线认设靠靠个线/输线晶下，以功靠以以以以之根以电以（如功靠根以电如晶电以以，则认靠靠输线晶下）
4、CI1306之MUTE引引面内靠个线晶下，和以若功靠根以电所晶电以以，则无认再则并靠靠个线晶下

预预预靠PCB
BOTTOM之，
选建以以以用用功性

CI1306之用用的供电UART0。

音音音音模模（AB类）

串串串串串串模模

Mark

Mark

AGND脚DGND在保保之晶之
B面预保保面晶布预再供
（本选采采预0欧晶下再供）

MIC晶晶
1、推推本选推MIC输输以实输代输之输以输输输输
2 、MIC输输到供供认靠靠ESD器晶，以保保ESD之性

PCB晶晶设设
1、PCB布以时，保保MIC以晶以以线以、线最最电线所和走用。
2、MIC以晶在同线之个以以，面不之。
面面面面以以晶晶其其MIC以晶。
3、MIC以晶晶电晶AGND，以晶区区之B面面采AGND以以。
4、面EMI之性设设之应选根根，MIC面面以晶认预预100PF之供之晶时。

R6 R16

NC NC

 2.2K  2.2K

说说

默默默默默默默默默默默默，启启默启启850mS，
适适适适启启默启适适适适适适适适
默默默默默默默默默启启默默，启启默启启350mS，
适适适适适适启启适适适适适适适
（若若若适若若若若适适，可可可TP12和TP13，
以以以默默默默默默默默默默以若若若若）

面EMC之性设设，可可C26，C27
无EMC之性设设，面可可C26，C27

晶晶晶晶

右MICPIN29电所晶电
即并输即预靠即，
非非非输输非引
面性外供所晶电

布输输单认
选输用输

输输靠数晶输
Vp-p范外: 
165mV~2.64V

 PCB设设设设：
1、ES7243E尽尽尽尽CI1306放放。
2、IC下下下下下PAD上上2*2过过。
3、IIS走走尽尽走走走走走走，
      建建IIS走线线走走线线线下，
      或或或或或SDI走线线下

       尽尽ES7243E放放
       实实实实实下
（采采采采或0欧欧欧实下）

codec

ID=0X10

 AEC反反--ADC模模

面EMC之性设设，可可C28，C31
无EMC之性设设，面可可C28，C31

CI1306芯芯芯外芯模模

晶晶晶晶：
1、若应选根根电线晶以晶晶根根（CI1306输系脚面面输系系选PCB），则CI1306之UART0布单
      预预电用用供供，UART1脚面面输系输与。
2、若应选根根电单若之输以输输靠组，则UART0供供时和时输系用用晶脚外输与功性。
3、面EMI之性设设之应选根根，UART0以晶认预预100PF之供之晶时晶100R之以晶晶下。
4、面ESD、EFT之性设设之应选根根，UART0以晶认预预ESD器晶。
5、若UART0认脚供5V输与输系，则UART0以晶认靠靠5V个线晶下。
6、5V晶开靠即,软晶时靠应应软晶软软【【【【重设Readme【【【！软文软文文

串串模模

DGND AGND

EGNDDGND

AEC反反反反模模

CA1、晶C25电时选晶晶

该⽅案为双麦+AEC+外部DCDC1.1v+

模拟功放+外部晶体典型参考设计

IIS预预预预预

的供线选输TVS管选选面功和面时晶晶：
1、选的供0做输与时，TVS管管晶时输建25PF，满满用用设设。
2、选的供1做输与时，纹非波在9600时TVS管管晶时输建400PF。
纹非波在921600之时的，MOS管管晶时输建50PF。
3、新电电个晶预预UART纹波线线面文波波波（各正时纹波电根纹）

麦克风为差分输⼊，需采用双绞线麦克风（麦克风有外层屏蔽层，屏蔽层需单独接地）

应用环境恶劣情况（有电机、电源纹波很大），推荐使用屏蔽麦克风和单端输⼊，可参考低成本⽅案

若采用屏蔽线麦克风，请使用单端输⼊：C3=NC，D2=NC,R2=0R，

C26=NC,C30=NC,R18=0R,D10=NC,C31=NC

5V_IN

VDD33

VDD33

VDD33

VDD33

VDD_5V

5V_IN
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